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Крємниевьгй згппаксиальнопланарньхй п~;Н1 имп 'стптный транзистор КТ31 !7А1 в плгст
для работы в операти
гой
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ульсный высокоча
. массовом корпусе. предназначенныйвньгх и постоянных 'єапоминаюших устройствах и друрадиотсхнической аппаратуре широкого применения.

$390 маркишнкиі 1 а

Баха

Маркировка букве!тно~цифровая с указанием типонозяиналатранзистора без индекса «КТ», например: 31 17АІ

Масса не более 0,3 г

Код 1. еъггор
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ДРАГОЦЁННЫЕ МЕТАПЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЁРЖАТСЯ
ЦВ ЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЭЮ/ІТСЯ.

СВЕДЕНИЯ О ПЁРИЕМКЕ

Транзисторы тта КТ31 17А1 соответствуют техническим условиямаАО.336,262 ТУ.
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